


























专利名称(译) 用于具有改善的接触特性的液晶显示装置的阵列基板及其制造方法
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优先权 1020010086429 2001-12-27 KR

其他公开文献 US20030127649A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种液晶显示装置用阵列基板，包括：基板;基板上的栅电极;栅电极上的
栅极绝缘层;栅极绝缘层上的半导体层;半导体层上的源电极和漏电极，源
电极和漏电极包括作为上层的铜层和作为下层的阻挡层;源极和漏极上的
第一钝化层;第一钝化层上的第二钝化层，第二钝化层具有穿过第一钝化
层的漏极接触孔，漏极接触孔暴露出阻挡层;像素电极通过漏极接触孔连
接到阻挡层。
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